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[bookmark: _Toc45111223]1. 电光调制器
[bookmark: _Toc45111224]1.1 集成光波导

集成光波导类似于光纤，能够引导光沿指定的路径传输。它制作于平面衬底的表面或者内部，衬底的特性决定了波导的特性，例如电光调制特性。
[image: ]
[image: ]Fig 1.1 集成光波导的结构图

与周围的材料相比，波导由高折射率的通道组成（Fig 1.1），折射率在通道壁处的变化可以是阶梯状的，也可以像上图描述的平滑状的，光线传输由通道壁上的全反射来引导，根据波长、衬底折射率、折射率的增加、通道的宽度和深度的不同而有一个或者多个传输振荡状态（模式）可以被激发。单模工作模式是许多集成光学元件至关重要的功能，因此单模工作模式备受关注。
集成光学元件通常带有光纤，尤其是在光通信技术中。为了获得好的光纤耦合效率，单模光波导的深度和宽度通常为3到9微米，这取决于波长。集成光波导可以形成各种功能元件，如Y型分束器、偏振器、相位和强度调制器、光开关或者波分复用器等。

[bookmark: _Toc45111225]1.2 线性电光效应
线性电光效应，又称Pockels-Effect，是一种光学二阶非线性效应，它描述了在外加电场作用下光学材料折射率的变化，折射率的变化与电场强度、方向和光的偏振度成正比，这种相互作用用电光张量来描述，并且主要是各向异性的，这种效应发生在极化材料中，例如铁电晶体。制造集成光调制器的首选材料是铌酸锂（LiNbO3）,它用于本文所述的调制器中，在这种晶体中，晶体Z方向（E3）的外部电场与折射率n3的Z轴偏振光之间的相互作用最强，它相当于：电光系数r33为33 pm/V，该函数要求使用线性偏振光。
[bookmark: _Toc45111226]
1.3 相位调制器
如果电场施加于电极长度为L的波导上，折射率在电极之间会发生变化，波导光随之发生相移。由于波导的横截面非常小，所以不可能通过放置电极来产生均匀的电场，因此，晶体表面上的共面电极排列是首选（Fig 1.2）。产生的非均匀电场效率非常低，效率Γ小于1，在X切割晶体中制造的铌酸锂调制器中，效率Γ大约只有0.65。
[image: kurve-pm]Fig 1.2 相位调制器

Fig 1.3 相位调制器特征曲线

相位移动与外加电场成线性关系（Fig 1.3）。相位移动可以用以下公式描述：


半波电压Vπ导致π的相位移动，由以下公式计算：
电光调制器

[image: ]
这通常相当于几伏特，在给定的电极几何形状下，较长的波长时的半波电压比较短的波长高，例如，红光波长635nm的为3V，通信波长1550nm的为10V，最大的适用电压大约±30V时，可得到的相移介于波长635nm的20π与波长1550nm时的6π之间，由于电光响应非常快，加上低控制电压和复杂的行波电极结构，调制频率可达到GHz范围。

[bookmark: _Toc45111227]1.4 强度调制器
将相位调制器插入集成的Mach-Zehnder 干涉仪中形成强度调制器（Fig 1.4）。
[image: mzi]
Fig 1.4 Mach-Zehnder 强度调制器

在干涉仪两臂的推挽式排列的电极是有利的，施加电压会导致两个支路相位差，从而通过干涉的方式引起设备输出功率的变化，因此，设备传输可控制在一个最小值和一个最大值之间（Pmin to Pmax），从开到关的状态需要一个Π相位的变化，反之亦然，所需的电压称为强度调制器的半波电压Vπ。由于推挽式排列，强度调制器的半波电压是相同电极长度的相位调制器的一半，例如，红光635nm处大约是1.5V，通信波长1550nm处大约是5V。消光比由最大输出和最小输出之比得到，在红光范围通常为500：1，在红外范围为1000：1。输出功率与控制电压的比值是周期性余弦变化（Fig 1.5）。

[image: kurve-am]

Fig 1.5 强度调制器特性曲线

工作值与理论值 V0=0不同，如果合适，它必须由特殊的电子设备控制，将射频信号作为调制电压施加到电极上，该电信号输入将被转换成强度信息（Fig 1.6），这种强度输出取决于电压的大小和形状，因此与调制器工作点的位置有关，该图形描述了二进制脉冲电信号输入转换为二进制光信号输，如果电压不正确，即电压过或偏置不正确，调制器将在二进制操作中输出不正确的光功率等级或在模拟操作中产生较高的谐波。


选择标准
[image: übertragung]
Fig 1.6 Mach-Zehnder 强度调制器工作模式

[bookmark: _Toc45111228]2. 选择标准
集成光调制器由LiNbO3制成，可应用于不同的应用和波长，根据不同的应用需求进行选择。

[bookmark: _Toc45111229]2.1 波长和波长范围
调制器的各种特性，特别是半波电压和插入损耗，取决于工作波长。在较短激光波长，当半波电压减小时，插入损耗会增大，这主要是由于瑞利散射导致的，很小的一部分是由于吸收。
Fig.2.1 可用波长范围

合适的调制器工作的可用波长范围（光谱或光带宽）受到波导模态行为的限制，它取决于衬底材料和中心波长，在此范围内，单模工作和明确的调制是没问题的。对于按


某给定中心波长所制造的调制器，可以接受Fig 2.1中着色范围以外的激光波长，例如，在中心波长1064nm处的光带宽为±60nm，即调制器可在1000nm至1120nm波长之间工作。在较长波长时，由于波导的截止，插入损耗会增加；在较短的波长时，由于高阶振荡模式的干扰，调制会形成不确定性，分别导致强度调制器的对比度下降或者相位调制器的残存[image: ]强度调制。

[bookmark: _Toc45111230]2.2 光纤尾纤和光的偏振
[image: ]要保证调制器正常工作，线偏振光是必须的，这是由于使用的铌酸锂波导是极化的，如果输入光的偏振态不是线偏振的或者充分调整的，就会造成传输损耗。
Fig 2.2 领结型和熊猫型的保偏光纤

该调制器配置标准长度为1米的光纤尾纤，其它长度也可应要求定制。输入端光纤要求是保偏光纤，输出端也应是保偏光纤，但是也可应要求提供标准的单模（非保偏）光纤。光纤中光的偏振方向通常沿应力棒的慢轴方向，标准型号是领结型的保偏光纤，也可以提供熊猫型的保偏光纤。为了防止光被反射回光纤，光纤端面和调制器晶体表面存在夹角。
设备可以配带裸纤或最好是FC/PC或带有与抛光表面8°角的FC/APC的光纤连接器，偏振方向与连接器键的方向一致，如Fig 2.3所示，标准的键宽为2.1mm（“宽键”），“窄键”（2mm）也可应要求装配，其它型号连接器或其它偏振方向也可以按要求提供。
选择标准

[image: ]Fig 2.3 FC-连接器的偏振方向


[bookmark: _Toc45111231]2.3 光功率
CW 工作模式
[image: ]可传输的光功率取决于波长，波长大于1um的传输光功率可以达到0.3W，红光波长范围内可以到20mW，绿光波长范围内可以到10mW。

脉冲模式
可传输光功率取决于波长、脉冲宽度、重复频率和平均功率，这种行为并不适合所有的应用。例如，在输入端光纤光源是150fs，1060nm，重复频率80MHz，平均功率约为50mW时，调制器也能工作。在光纤中，由于光纤的非线性色散，使得脉冲宽度和脉冲频谱展宽。

[bookmark: _Toc45111232]2.4 光谱宽度
由于半波电压取决于波长，所以调制器设计在某窄带波长下工作，由于干涉工作原理，谱宽的增加导致强度调制器的消光比降低；在接近零阶时，消光比对大多数情况是足够的，但是高阶干涉时，消光会急剧减小；这对于脉冲工作模式也是有效的。Fig 2.4 显示的是波长为1060nm存在多阶干涉在CW模式和脉冲模式下的工作曲线图，150fs谱宽为8nm FWHM的激光由入射光纤端输入，当在光纤中传输时，在第1个数厘米，脉冲就会扩展到3ps，30nm FWHM，然后调制器不再影响光谱。在最低阶时，消光大约


是1000：1，然后是100：1，然后是30：1，以此类推。
Fig 2.4 连续光和飞秒脉冲光的调制特性
[bookmark: _Toc45111233]













3. 技术参数
技术参数

调制器可用于多种波长，如果激光器的波长接近所需波长，原则上在532nm到1650nm波长范围内都可以提供合适的调制器，某些标准波长的调制数据如下图所示。


强度调制器AMXXX：
[image: ]


[image: ]强度调制器 AMXXXb:



[image: ]相位调制器PMXXX：

尺寸和测量

[image: ]标准型号的调制器可供货。具体图纸尺寸如下：
Fig 3.1 标准的相位和强度调制结构图（PMXXX,AMXXX）









调制器的电路控制
[bookmark: _Toc45111234]
[image: ]Fig 3.2 带隔离偏置输入的强度调制器结构图（AMXXXb）

4. 调制器的电路控制

[bookmark: _Toc45111235]4.1调制器内部线路
1.标准相位和强度调制器线路原理图(AMXXX, PMXXX)




[image: ][image: ]
[image: ]Fig. 4.1.a标准线路图(AMXXX)             Fig. 4.1.b标准线路图(PMXXX)

Fig. 4.1.c调制器外观(标准线路图)

相位调制器PMXXX和强度调制器AMXXX内部都不含电学接口(Fig. 4.1.a-c)，调制器晶体上的电路终端都与外部SMA接口相连。接地电极与调制器外壳和SMA接口外壳连通。两个SMA接口，一个接射频控制信号，另一个接50Ω终端阻抗，为了防止反射的射频信号干扰到调制和控制电路。射频输入阻抗为50Ω，两个SMA接口之间的欧姆电阻为5-10Ω，典型电容值约为20pF。为了某些测试需要，或者连接后端电路，终端阻抗接口的50Ω阻抗可以去掉。整个调制器的电路和光路都为对称设计。在高速调制情况下(≥500MHz)，光的传播方向需要和电[image: ]的传播方向一致。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]如果加载一个阶梯快脉冲的输入电信号，调制器的最小光上升时间大概为200ps。偏置电压对于控制调制器的运行点比较重要，需要叠加到射频电压控制信号上面，这样就会在晶体热电极上产生一定的电流，从而使电极和终端负载的温度上升。这个问题可以通过使用特殊布线来消除，详细情况后面章节会介绍。

[image: ]2. 带分立射频和偏置输入的调制器AMXXXb的内部布线
Fig. 4.2.a带分立偏置输入的调制器
AMXXXb的线路图
Fig. 4.2.b AMXXXb调制器外形图

Fig. 4.2 a-b分别展示了分立的射频与偏置输入配置的布线图和外观图。从图可以看出，调制器内部电路与调制器外壳是电隔离的，热电极在内部与电阻相连并接地。接地电极通过电容器与地相连，实现射频连接，并将偏置单独分开。这样，偏置接口可以加载1kHz(其他频率也可)的交流信号实现电容器的接通。对于阶梯快脉冲电信号，调制器的最小光上升时间大概为500ps。由于偏置与射频分离，热电极上不再产生电流，而偏置电路因为电容的容抗存在，会产生一定的电流，该电流与偏置信号频率有关，当偏置为直流DC时，产生电流为零。

3.标准配置强度调制器实现射频与偏置分离

[image: ]

Fig..4.3分离偏置的外部线路图


在标准强度调制器AMXXX的基础上，通过外部布线可以实现偏置电路与射频电路的分离，如图Fig. 4.3。调制器外壳通过电容器接地，调制器和外电路整体放在一个射频隔离罩中。在外界线足够短的情况下,该配置与AMXXXb具有同等性能，而且具有更高的灵活性，将AMXXX拆出单独使用。



[bookmark: _Toc45111236]4.2调制器的驱动

[bookmark: OLE_LINK4]调制器不需要特别的驱动器，根据调制器类型不同，电压为6-10V，只要具有调制功能，且整体速率足够，任何电压源都可以满足要求。如果电压源幅值不够，可以后接电压放大器满足要求，调制器的最高电压不得超过±20V。强度调制器可以用于模拟或数字调制，模拟调制中要注意周期特性曲线，而数字调制需要将振幅电压和偏置电压单独调制(AMXXX, Fig. 4.4)，或者射频加载到振幅输入端，而直流源加载到偏置电压端(AMXXXb，Fig.4.5)。在有些应用中需要考虑偏置控制的作用，见4.3节。

[image: ]
[bookmark: OLE_LINK3]

Fig .4.4 AMXXX调制器设置方案

[image: ]
Fig. 4.5 AMXXXb调制器设置方案

激光或激光二极管通过光纤耦合将光导入调制器输入端光纤，调制器输出端光纤将光输送到光电二极管，电调制输入端通过同轴电缆连接到信号发生器和高阻抗的示波器X通道，光电二极管连接至示波器Y通道(50欧姆)。如果加载正弦或三角电压函数，就能通过描绘的X-Y特性曲线分辨Vπ和Vo，有需要可以用电脑保存数据，并进一步余弦拟合处理。

脉冲产生：
[image: ]调制器可以通过两种模式产生光脉冲：用脉冲模式产生短的光脉冲和调制器的开关产生开关模式。我们使用Vπ=2 V和V0=1.5 V做出举例解释。

[image: ]脉冲模式:

Fig. 4.6 脉冲模式
[image: ]
Fig. 4.7 生成1ns的脉冲

调制器在两个零功率电压位之间来回切换（如图示的-0.5和3.5V），调制器从一个关状态通过开状态切换到另一个关状态（如Fig. 4.6所示，蓝色线和蓝色箭头），在切换的过程中会输出一个光脉冲，脉冲宽度对应于输入电压的上升时间(Fig. 4.7, 1ns)。

开关模式:
调制器在一个零功率电压位和一个满功率电压位之间来回切换（如图示-0.5和1.5V），调制器将从关状态切换到下一个开状态（如Fig. 4.8 蓝色线和蓝色箭头），光将被打开或反之被关闭，光的上升之间对应于输入电压的上升时间，产生脉冲的宽度对应于开到关的时间间隔（Fig. 4.9展示的是100ns的脉冲）。
Fig. 4.8 开关模式
[image: ]
Fig. 4.9 1ns上升沿的宽光脉冲

[bookmark: _Toc45111237]4.3 铌酸锂调制器的直流特性
铌酸锂波导调制器在直流电压下会出现图Fig. 4.10所示的直流漂移，加载直流电压后，部分电荷会进入晶体，从而导致加载到电极上的电场被部分补偿，所以电极间的有效电场强度会随时间部分下降。这个过程关系到自由载流子的数量，还分别关系到晶体的暗电导和光电导。当暗电导取决于温度和晶体纯度，同时光电导取决于晶体纯度、激光波长和光功率密度（波导中的光功率），整个补偿持续时间的长短受上述因素的综合影响，从数分钟到数小时。一般温度越高，光功率密度越高，激光波长越短，补偿需要的时间越短，在达到约初始值的75%时，补偿达到饱和。因为漂移时间不受初始电压影响，这就意味着直流电压越高，单位时间内的漂移越快（如相位与时间函数的一阶导[image: ]数）。
Fig. 4.10 直流漂移：直流电压下的光相位漂移(1550nm，mW级光输入功率，强度调制器中测量)

经过波导的电场被部分补偿的行为导致初始相位在被加载电压后出现后漂移。在相位调制器中，这种后漂移可以用干涉仪直接测量；在强度调制器中，由于其余弦调制特性曲线，相位漂移后会紧跟着强度调制，可以通过测V的漂移进行得到，而V的值不变。
如图显示了一个相位漂移的例子，测试条件为室温下毫瓦级1550nm的强度调制，相位值是初始值的百分比，通过调制器的余弦特性曲线计算得到，加载电压（2V）略高于Vπ（1.59V），这意味着初始相位为1.25π。可以看到，当调制器工作在红外波段时，需要的稳定时间大于一个小时，如果选用更高的光功率或更短的光波长，漂移会更快，但调制器更容易受光的变动或环境条件的影响。

稳定工作点可以通过以下方式实现：
1.动态模式：
基于输出信号的周期特性，可以选择特性曲线上间隔2Vπ的不同区间段进行调制，工作点在两个电压值相同，符号相反的点之间跳动，如图示V-和V+（Fig. 4.11），然后在图示两蓝色曲线部分变动时产生调制。
为了避免出现直流漂移，需要测试所加电压且积分时间需要明显短于直流漂移时间（<1s）。当调制器工作在V-电压时，A-的值为：
[image: ]
并将在这个时间达到。随后工作点需要切换为V+，调制器将在达到A+的值之前处于工作状态，此时A+的值为：

[image: ]
A-和A+需满足绝对值相等：
[image: ]
随后电压值再切换到V-，如此往复。这样调制器电极上的平均电压为零，从而消除了直流漂移。当然，该方法由于在正负电压之间的来回切换，会在光功率上引入不必要的调制。
[image: ]
Fig. 4.11调制特征曲线两个等价工作电压区间

2.偏置模式
偏置模式中需要将直流或低频交流偏置电压加载到射频控制信号上（Fig. 4.4），但由于会在调制电极和终端负载上产生
[image: ]流，从而会产生额外的热量，更好的办法是采用前面章节和图Fig.4.5中外置偏置分离的配置，从而避免额外的热负担。但需要申明的是，偏置模式本身并不能消除直流漂移。
如果调制信号是周期性的，那么加载的电压信号的平均值是一个常数，如果环境温度和光功率不发生变化时，直流漂移导致的偏移量会在一定时间之后稳定下来，这时可以通过校准偏压值达到稳定的工作状态。
如果调制信号为非周期性的，或者环境发生改变，那么就需要建立一个反馈。将调制器输出的光功率通过光纤耦合器或分光镜分离一部分出来并由光电二极管采样，该采样信号送到偏置电压控制电路用来校准偏置电压值。具体的校准电路取决于使用的调制器类型，在此不能一一详尽列出。例如，产生具有较长延时的短脉冲或者在脉冲选择应用中，可以将偏置电压维持在产生最低平均功率输出的电压值，因为相对于有效脉冲本身，产生的附加信号的功率积分值会占比更高。如果需要模拟调制，那就需要实时监测输出功率，并与理想曲线进行对比并进行动态校正。例如在成像应用中，可以在系统不需要调制输出的时候对信号进行监测。偏置电压不宜设置过高，因为在高偏置电压时，相移曲线的斜率会变得陡峭，然而，校准必须在可能短的时间内完成。

[bookmark: _Toc45111238]5. 应用示例

[bookmark: _Toc45111239]5.1 脉冲形成
调制器的一个典型应用就是用连续激光产生或整形成短脉冲，该方法的优点是可以独立于激光器类型来控制脉冲形状，这在某些激光应用中是必需的，特别是在光纤振荡器-放大器的配置中。
例如，通过加载上升沿幅值为2倍Vπ的信号，或者加载幅值为Vπ的信号，就可以产生一个短的光脉冲信号（Fig. 5.1和Fig. 5.2中Vπ=2V，V0=1.5V）。同样也可以通过阶梯模拟信号实现阶梯光信号输出（Fig. 5.3），更进一步，可以压缩或整形成脉冲信号，如将微秒脉冲整形。

Fig. 5.1 一个1ns脉冲的产生
[image: ]
[image: ]Fig. 5.2 一个5ns脉冲的产生

Fig. 5.3 双阶脉冲的产生

[bookmark: _Toc45111240]5.2 脉冲选择
[image: ]调制器可以在超快激光脉冲序列中提取出单个脉冲或脉冲串，可以用来降低激光的重复频率。
Fig. 5.4 脉冲选取

图5.4解释了1060nm，150fs，76MHz激光源的脉冲选择结果，重复频率分别降低20倍和40倍，在很多应用中，100-1000之间的选择倍率是比较实用的。
Pulse Selector IOM（Fig.5.5）是AMXXXb系列或相似产品的配套控制器，具有50欧姆射频输入和高阻抗偏置输入，集成了脉冲选择驱动和自动偏置控制。
[image: ][image: ]Fig. 5.5 Pulse Selector IOM
首先将脉冲激光器的光耦合进关状态的强度调制器，将从激光器提取的同步电或光信号用作电子延迟线，用来协调脉冲在光纤、线路和控制器中的时间，当计数器计算的同步信号脉冲数量达到设定值时，计数器会发送信号到脉冲发生器，然后控制调制器打开去传输一个或一定数量脉冲通过，被设为电压值Vπ的电脉冲维持时间决定了被选择通过的光脉冲数量。




应用示例


Fig. 5.6脉冲选择器设置方案
[image: ]

调制器驱动外触发频率最高可达150MHz，可产生最窄5ns的电脉冲，电压最高5V，可以满足1600nm以下波长的应用，频率分割因子范围为2-65000。工作参数可由电脑通过USB线设定，内置光电二极管控制偏置负反馈电路，采用的InGaAs二极管，使得工作波长被限定为1000-1700nm。
Fig.5.7是示波器窗口显示的Pulse Selector IOM的工作状态，包括激光脉冲序列、调制器打开窗口和选取的脉冲，在自动偏置控制时，调制器工作时的消光比可大于1:1000。







Fig. 5.7 触发序列(深蓝色)，调制窗口(红色)和选择脉冲(淡蓝色)序列图











[bookmark: _Toc45111241]6. 名词解释
名词解释

插入损耗(D)：       光通过调制器的光功率损失
D = 10 lg (Pin/Pout)，
Pin为输入光纤端的传输光功率，Pout为输出光纤端的 最大光功率（测自光纤截割法）。

消光比(E)：         强度调制中开和关状态下输出功率的比值(直流电压下测量)
                    E = Pmax/Pmin

半波电压(Vπ):       强度调制中，开和关状态下的电压信号的差值；
相位调制中，光输出信号相移为π时对应的电压值。

偏置(V0)：         强度调制中，光功率最大的电压值中，绝对值最小的那个电压值。

输出光纤偏振态：   如果使用保偏光纤，会有偏振比这个参数。

光谱带宽：         中心波长附近，不引起明显插损和对比度变化的光谱范围(偏移比例不得大于中心波长对应值的10%)。

上临界频率：       电子输入对光输出信号的影响减小一半所对应的频率。

最小光学上升时间：  强度调制器中，当加载阶梯函数信号，在开和关状态切换时，透过光功率在最大透过的10%和90%之间变化的最小时间。
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Type AM635 AM705 AM830 AM1064 AM1550
Wavelength [nm] 635 705 830 1064 1550
(other wavelengths on request)

Spectral bandwidth [nm] 120 120 +30 +40 50
Insertion Loss, typical [dB] 7 7 6 5.5 4.5
Extinction, typical 500:1 500:1 800:1 1000:1 1000:1
Minimum optical rise time 10/90, typical 200 ps 200 ps 200 ps 200 ps 200 ps

Optical Connection, input

Standard Polarisation maintaining single mode fibre*
Fibre connector Bare fibre, FC/PC or FC/APC connector**
Optical Connection, output
Standard Polarisation maintaining single mode fibre*
Optional Single mode or multi mode fibre
Fibre connector Bare fibre, FC/PC or FC/APC connector**
Half wave voltage, typical 25V 25V 25V 3V 5V
Maximum bias modulation frequency 1 1 1 1 1
(sine) [kHz]
Maximum optical input power (cw) 20 mW 20 mW 30 mW 300 mW 300 mW
Dimensions L x W x H [mm] (housing, 96x 19x 10

without fiber feed-through)

* Standard: bow-tie-type, optional: Panda-type

** Standard: wide-key connector, optional: small-key connector
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Type AM635b  AM705b AM830b  AM1064b  AM1550b
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(other wavelengths on request)
Spectral bandwidth [nm] 120 120 +30 +40 50
Insertion Loss, typical [dB] 7 7 6 55 4.5
Extinction, typical 500:1 500:1 800:1 1000: 1 1000:1
Optical Connection, input

Standard Polarisation maintaining single mode fibre*

Fibre connector Without / FC/PC or FC/APC connector**

Optical Connection, output

Standard Polarisation maintaining single mode fibre*

Optional Single mode fibre

Fibre connector Without FC/PC or FC/APC connector**

Half wave voltage rf/ bias [V] 25/25 25/25 25/25 3/3 5/5
Minimum optical rise time RF 10/90, 500 ps 500 ps 500 ps 500 ps 500 ps
typical
Maximum bias modulation 1 1 1 1 1
frequency (sine) [kHz]
Maximum optical input power (cw) [mW] 20 20 30 300 300
Dimensions L x W x H [mm] (housing, 96 x31x10

without fiber feed-through)
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Wavelength [nm] 635 705 830 1064 1550
(other wavelengths on request)

Spectral bandwidth [nm] 120 120 +30 +40 50
Insertion Loss, typical [dB] 6 5 5 4 3
Minimum optical rise time 10/90, typical 200 ps 200 ps 200 ps 200 ps 200 ps

Optical Connection, input

Standard Polarisation maintaining single mode fibre*
Fibre connector Bare fibre, FC/PC or FC/APC connector**
Optical Connection, output
Standard Polarisation maintaining single mode fibre*
Optional Single mode or multi mode fibre
Fibre connector Bare fibre, FC/PC or FC/APC connector**
Half wave voltage, typical [V] 5 5 5 6 10
Maximum optical input power (cw) [mW] 20 20 30 300 300
Dimensions L x W x H [mm] (housing, 96x19x 10

without fiber feed-through)
* Standard: bow-tie-type, optional: Panda-type

** Standard: wide-key connector, optional: small-key connector
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